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摘要(译)

本发明提供一种AMOLED像素驱动电路的制造方法。该方法利用氧化物
半导体薄膜晶体管作为AMOLED像素驱动电路的开关薄膜晶体管，以减
小开关薄膜晶体管的漏电流，利用固相结晶制造的P型多晶硅薄膜晶体管
是用作AMOLED像素驱动电路的驱动薄膜晶体管，以提高驱动薄膜晶体
管的迁移率，相等性和可靠性，并利用P型薄膜晶体管作为驱动薄膜晶体
管可以形成常数电流型OLED元件比由N型薄膜晶体管形成的源极跟随型
OLED更稳定，同时，寄生电容随顶栅结构而减小。
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